
Volt ampere Characteristics of PN Junction Diode: - 

diode के across voltage और diode के current के मÚय खींचा गया curve को v-i 

characteristics of PN junction diode कहते हɇ voltage को x-axis मɅ और current को y-axis 

मɅ िलखा जाता है. 

v-i characteristics of PN junction diode को तीन भागɉ मɅ ǒवभाǔजत Ǒकया जा सकता है 

1). Zero external voltage. 

 2). Forward bias. 

 3). Reverse bias. 

 

 

 

Zero External Voltage:- 

Switch (k) जǐरया circuit को open Ǒकया जाता है, अथा[त external D.C voltage को zero 

Ǒकया जाता है. junction मɅ potential barrier उपǔèथत होती है यह potential barrier करंट 

को flow नहȣं होने देता है, अतः करंट zero रहता है जो Ǒक curve मɅ point ‘O’ से दशा[या 

गया है. 

 



Forward Bias:- 

Diode को Forward Bias करने के िलए battery के positive terminal को Diode के P-Type 

(anode) और battery के Negative terminal को Diode  के  N-Type (Cathode) के साथ जोड़ा 

जाता है. 

यह forward potential, PN Junction  मɅ electric field का िनमा[ण करता है जो Ǒक potential 

barrier के ǒवǽƨ काम करता है यह electric field, barrier को कमजोर कर देता है. 

potential barrier को हटाने के िलए बहुत हȣ कम forward potential कȧ जǾरत पड़ता है 

जसैे Ǒक 0.3v to 0.7v.  

जसैे हȣ potential barrier समाƯ हो जाती है junction का resistance लगभग सुÛय हो जाता 

है. और पूरे circuit मɅ low resistance path का िनमा[ण हो जाता है और इस तरह current 

flow होने लगती है ǔजस ेforward current कहते हɇ. 

Forward voltage बदलने स ेforward current का मान भी बदल जाती है और इस तरह 

rising curve (OB) ĤाƯ होती है जो Ǒक forward characteristics मɅ दशा[या गया है. 

Forward characteristics मɅ यह भी दशा[या गया है Ǒक Ĥारंभ मɅ current बहुत हȣ धीमी गित 

से बढ़ती है और यह curve (OA) nonlinear होती है. इसका कारण यह है Ǒक Ĥारंभ मɅ 

potential barrier को कम करने कȧ कोिशश करती है और जसैे हȣ potential barrier समाƯ 

होती है. PN Junction एक साधारण conductor कȧ तरह काम करता है और current बहुत 

तेजी से बढ़ने लगती है और यह curve लगभग linear होती है. 

 

Reverse Bias:- Diode को Reverse Bias करने के िलए battery के positive terminal को 

Diode  के  N-Type (Cathode)  और battery के Negative terminal को Diode के के  P-Type 

(anode)  मɅ जोड़ा जाता है. 

Reverse Biasing मɅ apply Ǒकया गया Reverse voltage, junction मɅ electric field बनाता है 

जो Ǒक potential barrier के same direction (सामान Ǒदशा) मɅ हȣ रहता है फलèवǾप barrier 

का hight ( या width) बढ़ जाती है और charge carriers, barrier को cross नहȣं कर पाते 

और इस तरह current flow नहȣं होती है. 

 

 



Biasing of PN junction diode:- 

 Forward bias:-  

जब external D.C Voltage  को PN junction के across एसी direction मɅ लगाया जाए Ǒक वह 

potential barrier को cancel कर दɅ और current को flow होने दे तो Forward biasing 

कहलाता है.  

 

Diode को Forward Bias करने के िलए battery के positive terminal को Diode के P-Type 

(anode) और battery के Negative terminal को Diode के N-Type (Cathode) के साथ जोड़ा 

जाता है. 

यह forward potential, PN Junction  मɅ electric field का िनमा[ण करता है जो Ǒक potential 

barrier के ǒवǽƨ काम करता है यह electric field, barrier को कमजोर कर देता है. 

potential barrier को हटाने के िलए बहुत हȣ कम forward potential कȧ जǾरत पड़ता है 

जैसे Ǒक 0.3v to 0.7v.  

जैसे हȣ potential barrier समाƯ हो जाती है junction का resistance लगभग सुÛय हो जाता 

है. और पूरे circuit मɅ low resistance path का िनमा[ण हो जाता है और इस तरह current 

flow होने लगती है ǔजसे forward current कहते हɇ. 

 

 

 



Reverse biasing:- 

जब external D.C Voltage  को PN junction के across एसी direction मɅ लगाया जाए Ǒक वह 

potential barrier को  बड़ा दɅ और current को flow होने नहȣं दे तो Reverse biasing कहलाता 

है.  

 

Diode को Reverse Bias करने के िलए battery के positive terminal को Diode के N-Type 

(Cathode) और battery के Negative terminal को Diode के P-Type (anode) मɅ जोड़ा जाता 

है. 

Reverse Biasing मɅ apply Ǒकया गया Reverse voltage, junction मɅ electric field बनाता है 

जो Ǒक potential barrier के same direction (सामान Ǒदशा) मɅ हȣ रहता है फलèवǾप barrier 

का hight (या width) बढ़ जाती है और charge carriers, barrier को cross नहȣं कर पाते और 

इस तरह current flow नहȣं होती है. 

 


